








































































































































专利名称(译) 具有用于液晶显示装置的特定存储电容结构的阵列基板及其制造方法

公开(公告)号 US7701521 公开(公告)日 2010-04-20

申请号 US11/878426 申请日 2007-07-24

[标]申请(专利权)人(译) 杨JOON YOUNG

申请(专利权)人(译) 杨俊YOUNG

当前申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 YANG JOON YOUNG

发明人 YANG, JOON-YOUNG

IPC分类号 G02F1/1343 G02F1/136

CPC分类号 G02F1/13454 H01L27/1288 H01L29/78621 H01L27/1255 G02F1/136213 G02F2001/136236

优先权 1020040061047 2004-08-03 KR

其他公开文献 US20070268419A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种液晶显示装置用阵列基板，包括：基板，包括第一驱动区域，第二
驱动区域和像素区域;所述像素区域包括开关区域和存储区域;第一驱动区
域中的第一n型晶体管，第二驱动区域中的第二p型晶体管;开关区域中的
第三晶体管，第三晶体管包括栅电极，有源层，源电极和漏电极;存储区
域中的延伸部分并从有源层延伸;延伸部分上的金属图案;金属图案上方的
储存线;像素区域中的像素电极并与第三晶体管接触，其中金属图案，存
储线和像素电极形成存储电容器的第一，第二和第三电极，该存储电容
器包括彼此平行的第一电容器和第二电容器。
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